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Abstract: 

The invention relates to a novel method for processing electrical parts, particularly for 
processing semiconductor chips and electrical components, and a device for carrying 
out the inventive method. 
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(57) Abstract: The invention relates to a novel method for process- 
ing electrical parts, particularly lor processing semiconducior chips 
and electrical components, and a device for carrying out the inventive 
method. 

(57) Zusammenfassung: Die Krltndung be/.iehl sich auf ein neuarti- 
ges Verfahren zum Verarbeiten von elektrischen Bauteilen, insbeson- 
dere zum Verarbeiten von Halbleiierchips sciwie elektrischen Bauele- 
menten, sowie eine Vorrichtung zum Durchfuhren des Verfahrens. 
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vor Ablauf der fur Anderungen der AnsprUche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholl, falls Anderungen 
eintreffen 
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